
,

2%

2%

1.5KE56A

-

L1

20 мкГн

C3 22 пф

8
 
М
Г
ц

Z
Q
1

0,1 мкф

C1

+
5
В

HL1

Генерация

VD2 КД522

5V6

К
о
н
т
р
о
л
ь
 

н
а
п
р
я
ж
е
н
и
я

R12

10 кОм

R16

VT3

+5В

0,1 мкф

C9

0,1 мкф

C10

GND

L3

330 мкГн

XP5

+

C6

C2 22 пф

C7

Не уст.BZX55C

VD1

VT1

КД522VD3

C13

В
ы
к
л
ю
ч
а
т
е
л
ь
 

 
 
п
и
т
а
н
и
я

4,7 кОм

R19

VT5

КТ3102

У
п
р
а
в
л
е
н
и
е
 

 
 
п
и
т
а
н
и
е
м

22 кОм

R21

Драйвер 

  МОП

C16

Не уст.

к
 
а
к
к
у
м
у
л
я
т
о
р
у

 
 
 
 
 
1
2
В

+5В

R9

R6

R3

FET

TST +12В

FET

C5, C6

0,1 мкф

C4

0,1 мкф

R10 470 Ом

R7

R8

R2 - R9 220 Ом

R2

R11

47 мкф/25 В

100 мкф/

10 В

C11

R17
4,7 кОм

C8

4,75 кОм

R15

GND

+5В
R14

43кОм

+12В

VT1 - VT3

КТ3107

Питание

для теста

R11 - R13

4,7 кОм

GND

+12В

R23
1 кОм

3,3 кОм

R22

XP6

VT8

IRFP250

C5

R1

10 кОм

6 GND

4 MOSI

3

1 MISO

2

5

VTG

SCK

ISP

Конт Цепь

RESET

PLD-6

XP1

R4

R5

A

C

B

B1

GND

OutIn
*STU

DA1

LM2940CT-5,0

C14

22 нф0,1 мкф

C12

10 кОмR18

L2

EMI
VT4

КТ209

1

2

Конт Цепь

PLS-2_

XP2

R13
VT2

22 кОм

R20

10 кОм

R24

КТ3102

VT6

VT7

КТ3107

C15

1000 мкф

/25 В

VD5

L4

1мГн

VD4

MUR3020

0,1 мкф

C17

3 h

1 e

10 f

4 c

2 d

5 g

11 a

7 b

9
a2

12
a1

8
a3

.

.

.

BA56-12

HG1

1

3

2

Конт Цепь

ОНП-ВС39-3_

XP3

1

3

2

КонтЦепь

ОНП-ВС39-3

XP4

Дроссель L4: 46 витков (4 слоя) проводом ПЭВ - 0,8 на каркасе B65814-C1512-T1, 

сердечник RM10 N47, искусственный зазор 0,3 мм

Дроссель L3: 40 витков (3 слоя) проводом ПЭВ - 1,0 на каркасе B65816N1012D001, 

сердечник RM12 N41 250, зазор 1 мм
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